
Transistoren

Bipolare 

Transistoren

Der Kollektorstrom bei Bipolaren 

Transistoren wird durch den 

Basisstrom IB  gesteuert. Bipolare 

Transistoren sind  folglich 

stromgesteuert. 

NPN PNP

Spezielle 

Transistoren

Fototransistor

Unipolare 

Transistoren

Der Kanal (Drain-Source Spannung) bei 

Unipolaren Transistoren wird durch die 

Gate-Source Spannung gesteuert. 

Folglich sind FETS spannungsgesteuert.
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Isolierschicht FET J-FET  Sperrschicht  

Legende:

Bipolarer Transistor

C = Kollector

B = Basis

E = Emitter

Unipolarer Transistor:

D = Drain

G = Gate

S = Source

Durch Licht wird 

der Transistor 

leitend gesteuert.

NPN PNP

Isolierschicht FET

Man unterscheidet zwischen 

MOSFET = Metall-Oxid-Halbleiter-FET

MISFET= Metall-Isolator-Halbleiter-FET

Verarmungstyp 

selbstleitend 

(depletion)

N-Kanal P-Kanal

Anreicherungstyp 

selbstsperrend 

(enhancement)

N-Kanal P-Kanal

J-FET  Sperrschicht  

FET

N-Kanal P-Kanal
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